
























































专利名称(译) 制造液晶显示装置的方法
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其他公开文献 US20040085489A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

制造液晶显示装置的方法包括以下步骤：（a）在基板上制造开关器件，
（b）在基板上形成层间绝缘膜，使得开关器件被层间绝缘膜覆盖，和
（ c）在层间绝缘膜上形成透明电极，透明电极通过层间绝缘膜与开关器
件电连接，步骤（c）包括（c1）在层间绝缘膜上沉积导电，透明和非晶
材料（c2）将材料图案化为透明电极，（c3）通过在形成取向膜之后进
行的热退火将透明电极转变为多晶硅。
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